ISPIT IZ OSNOVA ELEKTRONIKE 17.01.2013.
ODSEK ZA TELEKOMUNIKACIE I INFORMACIONE TEHNOLOGIE

ODSEK ZA SIGNALE I SISTEME

ODSEK ZA FIZICKU ELEKTRONIKU

1.U kolu sa slike 1 parametri upotrebljenih tranzistora su: V,, =-V,, =V, =0,7V, B =B, i
A4, =24, —0,apoznato jei V), =3V. Odrediti reZime rada oba tranzistora i izratunati napon V, ako je:
a)[5]1V, =1V;

b) [5] V, =2V.

2. a) [2] Nacrtati kaskodni pojacava¢ sa NMOS tranzistorima. Smatrati da je izlazna otpornost NMOS
tranzistora beskonacna.
b) [2] Izracunati naponsko pojacanje pojacavaca iz tacke a).
¢) [2] IzraCunati ulaznu i izlaznu otpornost pojacavaca iz tacke a).
d) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na svim priklju¢cima NMOS tranzistora pojacavaca iz
tacke a).

3. a) [4] Nacrtati pojacavac sa zajednickom bazom i aktivnim optere¢enjem u obliku prostog strujnog
izvora.
b) [3] Izracunati ulaznu, izlaznu otpornost i pojacanje u mirnoj radnoj tacki pojacavaca iz tacke a).
. . . . . . dv
¢) [3] Nacrtati izlaznu karakteristiku v, = f (vU) i zavisnost pojacanja za male signale a =—X od
Vu
ulaznog napona v, a) pojacavaca iz tacke a).

4. [10] Operacioni pojacava¢ u kolu sa slike 4 je idealan i napaja se iz dve baterije za napajanje
Vee ==V =5V, diode su idealne sa V, =0,7V, dok su parametri tranzistora |VBE|:|VBES|:O,7 v,

|VCES| =0,2Vi B, =100. Poznato je i R, =R, =1kQ. Odrediti i nacrtati karakteristiku v, =v,(v,), ako

se ulazni napon v, menja u granicama —3V <y, <3V .
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Studenti koji polazu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.
Studenti koji polazu kompletan ispit rade sve zadatke u trajanju do 3 sata.



